Fyzika 2. ¢aik

1) Vyswétli rozdil mezi vodtem, polovodiem a izolantem.

- rozdil v mérném el. odporu: vodi pJ 10° QLm, polovodt p0 102 QCm - 16 QOn,

izolant p010° Q[

- polovodt x vodi: s rostouci teplotou v polovagimérny el. odpor prudce klesa, u vodi
roste

2) Jaké jsou druhy polovoiii?

- vlastni a nevlastni polovag
Vlastni: polovodt obsahujictisté polovodiové prvky, nap Si, Ge

Nevlastni polovodie: do vlastniho polovode se zabudujiffimési rizné mocnosti — nap
do vlastniho polovode 4 mocného prvku se zabudujénms 5-ti mocného nebo 3-
mocného prvku.

3) Jaké jsou typy vodivosti? Co je to dira?

- elektronova a&ova vodivost

- dira = gastice s kladnym nabojem* — misto s kladnym nabpjderé vznikne po
odtrZeni elektronu ve vaZimezi atomy

4) Jaka vodivost se nazyva vlastni?

- vodivost, kterou vykazuje vlastni polovedpii zvySeni teploty v polovodi dojde
k poruSeni vazeb mezi atomy a ke generadi yalny el. — dira; po ffipojeni ke zdroji
el. nagti polovodt vede el. proud
vysledny el. proud ve vlastnim polovéidioven sodtu elektronového agového
proudu, el. a&govy proud je stejaivelky, jsou opé&. sneru

5) Popi$ polovodi typu P a N

polovodi typu N: vznikne zabudovanintimési o vySSi mocnosti nez je mocnost prvku
vlastniho polovodie — p@et volnych el. > p&et dir, prevlada el. vodivost

piimés prvku s ¥tSi mocnosti = donor volnych el.

polovodi typu P: vznik zabudovanintimési prvku s mensi mocnosti nez je mocnost
prvku vlastniho polovode — pd@et volnych el. < p&et dr, prevliada drova vodivost,
piimés = akceptor volnych el.

6) Objasni difizi nositefi naboje v PN fechodu.

- hustota volnych el. aédv ¢astech P a N velmiizna — difize volnych el. z polovode
typu N do P ( &asti N u rozhraniistanou nevykompenzované kladné ionty dépar
difaze dér z P do N (v oblasti P u rozhrani nastane rekoad#ra vznik
nevykompenzovanych zapornych ibrtkceptoit)
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V okoli rozhrani PN vznikne el. dvojvrstva s iomtyainé polarity a vzniklé el. pole
zabrauje dalSi difizi majoritnich nositél naboje. Vznikne rovnovazny stav.

7) Co je zapojeni polovodibvé diody v propustném smu?
Co je zapojeni polovaghveé diody v zasrném sngru?

Zapojeni v propustném simu: kladna svorka zdroje stejno&meho el. nagti pripojena
na polovodt typu P, zaporna na polovédiypu N. Diodou prochazi majoritni nositelé
naboje a obvodemde el. proud

Zawerny smer: kladna svorka zdroje stejnodmeho el. na§ti pripojena na polovodi
typu N, zaporna na polovadiypu P. Diodou prochazi jen minoritni nositelé ojéba
obvodem t&e velmi maly proud

8) Nakresli voltampérovou charakteristiku polovamié diody. Jaké je vyuziti diody?

propustné zapojeni

301

zawrné zapojeni

| [uA]

VyuZziti: kombinaci vice polovodovych diod i jejich vhodném zapojeni do obvodu Ize

usmernit stidavy proud.

zngka polovodéove diody 4 hrot trojuhelniku charakterizuje propustnyé&m

10) Jaké jsou typy tranzistiba jejich¢asti? Jaké je vyuziti tranzistoru?

Tranzistor — sotéstka se dsma echody PN - typy tranzistoPNP, NPN

Casti tranzistoru: baze (B) +stini oblast polovode mezi déma PN gechody, zbylé oblasti
se nazyvaji emitor (E) a kolektor (C).
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E E

uziti tranzistoru: nap zesilova&, sowastka integrovanych obvéa mikroprocesar
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